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2015年 3月 25日（ミルピタス発） – フラッシュメモリーストレージソリューションで世界をリードするサンディスクコーポレー

ション（NASDAQ: SNDK）は本日、48層の第二世代 3D NANDとなる BiCS2の開発に成功したことを発表しました。パイロット

生産は従来の計画通り 2015 年後半に東芝と共同で運営する四日市工場にて生産を開始し、量産出荷は 2016年を予定し

ています。 

 

「パートナーである東芝と共に開発した 48層構造の第二世代の 3D NAND を発表できたことを嬉しく思います。第一世代の

3D NANDを基礎技術として活用し、量産用の第二世代目となる 3D NAND技術を開発することができました。これによりお客

様に確固たるストレージソリューションを提供することができます。」とサンディスクのメモリー技術担当エグゼクティブ・バイ

ス・プレジデント、Dr.シバ・シバラムは語っています。 

 

サンディスクは、第二世代 3D NAND技術をリムーバブルプロダクトからエンタープライズ向け SSD製品に至るまで幅広いソ

リューションに採用していく予定です。 

 

■サンディスクについて 

フォーチュン500ならびにS&P500カンパニーであり、データストレージソリューションで世界をリードしているサンディスクコー

ポレーション(NASDAQ: SNDK)は、これまで25年以上にわたって斬新なアイデアと革新的な製品でエレクトロニクス業界に変

革を起こしてきました。サンディスクの最先端のソリューションは、世界最大級のデータセンターの多くに採用され、スマート

フォンやタブレット、そしてパソコン用の組み込みストレージとしても幅広く使われています。また、サンディスクのリテール製

品は、世界中で販売されています。 
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This news release contains certain forward-looking statements, including expectations for 3D NAND technology, 
including its development, production and timing and location thereof, capabilities, performance and use, that are 
based on our current expectations and involve numerous risks and uncertainties that may cause these 
forward-looking statements to be inaccurate. Risks that may cause these forward-looking statements to be 
inaccurate include among others: our 3D NAND technology or our solutions utilizing this new technology may not be 
available when we expect or perform as expected; we may experience difficulties or delays in developing, producing 
or ramping with acceptable yields 3D NAND technology, including as a result of construction difficulties or delays or 
failure to manage other risks associated with our ventures and strategic partnerships with Toshiba; or the other risks 
detailed from time-to-time in our Securities and Exchange Commission filings and reports, including, but not limited 
to, our most recent annual report on Form 10-K. We do not intend to update the information contained in this news 
release. 
 
 

 

 

サンディスク、48層の3D NANDを発表 

計画通りの2015年後半にパイロット生産を開始 
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